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7=l invento se refiere a una disposicidn exploradora para televisidn
con una pantalla mosaico de elementos conductores zislados entre si con
superficie sensible a la luz sobre la cual pueden almacenarse cargas
electrostdticas puestas en libertad por la luz.

De la disposicidn primitiva del iconoscopio se diferencia lz vdl=-
vala sesdn el invento 1o mismo que otras disposiciones ya conocides, por
el hecho de que la exnloracidn de la imagen no se efectda por un rayo
catddico sino por un punto luminoso traslaticio o mdvil. ILa vdlvula se-
sin el invento tiene de comin conm el iconoscopio y con todas las vilvu=
las provistas de pantallas multicelulares cuargadas capacitivamente la
ventaja del aumento de sensibilidad fundado en la larga iluminacidan de
los diversos puntos Ge la imagen y del efecto de almacenamiento de ello
resultente, en contra de las disposiclones exnloradoras mas antiguas
con disco Nipkow y fotocélula,

Se ha dado ya a conocer una disposicidn, en que la luz de la imagen
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se proyecta constantemente sobre el fotomosaico y éste se explora
esencialmente de modo continuo mediente un punto luminoso traslatiecio.
Aqui se ha propuesto, para obtener la compensacidn de la carga entre
cada dos exploraciones, aplicar la cava del fotomosaico sobre un so-
porte que deja atravesar la ocorriente, 0 sea gque no es un aislador
perfecto, cen objeto de cue los electrones liberados por el rayo lumi-
noso puedan reemplazarse nuevamente en los clemantos del mosaico en el

recorridoe del conductor.

Bsta disposicidn lleva a dificultades consideribles en lz realizacidn

préctica, pues la resistencia del soporte debe ser completamente cons=
tante, homogenea y muy elevada, Es indispensable el medir con extraor=
dinaria exactitud esta rqsistencia transversal del electrodo mosaico,
Por otro lado en lu mencionuda disposicidn no existe posibilidsd de
regular la compensacidn de la carga, ésto es de ajustar el potencial
de reposo de los elementos del electrodo mosaico.

Zn otra disposicidn conocida la compensacidn reguerida de la curga
después de cada exploracidn se logra por el hecho de gue la transmi-
sidn de cada imagen se descompone en tres fases, de las gue cada una
corresponde aproximadamente a 1/3 de un periodo de exploracidn, Prime=
ramente se proyecta sobre la capa de mosaico la imagen luminosa ¥ nue=
vamente se suprime y entonces se efectia la exploracidn mediante un
rayo luminoso, Finalmente mediante fotoelectrones gue se liberan en
otro electrodo, se restablece sl potencial de reposo de los elementos
del mosaico.

Hste vrocedimiento vu por consiguiente acompaiiado de una renuncisa
considerable al tilempo de almacenamiento ¥y recuiere un mecanismo muy
complicado para ejecutar las tres fases subsiguientes dentro de cada
periodo de cambio de imagen.

21 presente invento tiene por objeto suprimir los inconvenientes
mencionados de las disposiciones conocidas y se propone crear una dis-
vosicidn, en la que los elementos del mosaico se disponen sobre un ais-

lador, por ejemplo sobre mica, o sobre un semiconduetor, cuyas dimen-
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siones sin emburgo no influyen en la compensacidn de la carga, y en
la cue tantoc la iluminecidn del electrodo moszico por el objeto trans-
it ido como la exploracidn se efectuan con auxilio de un rayo luaino-
S0 truslaticio, simultineamente y esencialmate de modo continuo.

Id

Segun ésto la particularidad del invento se halla en gue con una
disposicidn explorsdora de la clase arriba descrita, ademds de la su-
perficie fotosensible de la parntalla de mosaico, se prevé una sequnda
superficie fotosensible, ¥y en que se prevén medios para proyectar so-
bre una de las citudas superficies fotosensibles la imagyen que se ha
de transmitir y sobre la otra un punto luminoso explorador, y también
medios para conducir los electrones liberados fotceléetricamente en o
sobre la sesunda superficie, de modo directo (por conducecidn) o de mo=-
do indirecto (vor ejemplo mediante proyeccidn dntico-eléctronica), a

los elementos de la pantalla mosaico y cariar €stos como corresponde

a la distribucidn de la claridad de la inm
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F que transmitir,
Una forma de e¢jecucidn del invento se ilustra esquemdticamente ¥y

& titulo de ejemplo en la fig. 1. ¥n ésta se indice por 1 una capa

continua fotoeléctrica, sobre la cual, dado el casc por interumedio de

un pequeuno espejo desviador ° se proyecta una imazen 3' desde el obje-

4

to gue se nu de transmitir por intermedio de la lente de proyeccion

W

4, Cada punto de la capa fotoeléetrica 1 emite fotoelectrones semin
su claridad,

Toda la emisidn de electrones procedentes de 1 se proyecta del mo-
do conocido sobre un electrodo receptor 5. Esta proyeccidn se efectua
por medio de una bobina magnética & en combinacidn con una cubierta
parietal que sirve de anoGo ¥ que acelera los electrones sallientes de
1, ™1 fotocatodo 1 recibe una tensidn previa negativa respecto al ano-
do & mediante uns bateria 7. La bobina magnética & produce el ajuste
exacto de la imagen electrdnica de 1 sobre la placa receptors 5, Zsta
se compone de una placa alisladora 56, por ejemplo de una placa de mi-
ca, sobre una de cuyas caras se dispone el mosaico 5a ¥y sobre la otra

el contraelectrodo 5b, cue por intermedio de la resistencia § se une
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a tierra y ademds con la rejilla de una valvula amplificadora 10,
Mediante un sezundo espejo inversor 1l y unz lente de proyeccidn
‘lé se proyecta sobre el electrodo mosaico 5 el sistema dptico de pro-
jeccidn de una superflcie reticular 13%. Hsta superiicie reticular 13
se obtiene por uno de los muchos modos conocildos, por ejemplo puede
nacerse girar un disco lenticular 14 por delante de la placa 13 ¥y pro-
yectarse al mismo tiempo la imagen 15' ce un purnto luminoso 15 sobre
la placa. 13 pucde sin embargo ser témbién la superficle de la divie

s¢o Nipkow, que se ilumine por detrds con claridzd cons-

jol)
ot

sidn de un
tante,

il proceso gue se realiza en el ssrvicio de la vilvula es como si=-
gue: Por la proyeccidn Sptico-slectrdnica de la emisidn saliente Ge 1
sobre el electrodo mosaico se llevan a los elementos de €ste en con-
formidad con la distribucidn de la claridad sobre 1, corrientes elec-
trdénicas mfs o menos intensas. Por efcecto de estas corrientes eleetrd-
nicas los elementos del mosaico se cargan respecto a su contorno tan-
to mis intensamente cuanto mds intensa es la iluminacidn del »unto co=-
rrespondiente en la placa receptora 1. La carga es negativa cuando el
factor de emisidn secundaria de los slementos del mosaico es nmenor que
1. Por consiguiente en 5Sa se origina una imagen de carga de la imagen
luninosa proyectada sobre 1. Por efecto de la iluminacidn permsnente
del Fotocutodo 1 se almacenan las cargas sobre el electrodo mosaico
hasta tanto que se nonen nuevamente en libertad por el rayo luminoso
explorador. Kl impulso de tensidn entonces originado se transmite ca=-
pacitivemente por el contraelectrodo 5b a la rejilla de la v:lvula am=
plificadora. Los electrones liberados del mosalco Sa por el rayo ex-
plorador marchan al anodo 5 y precisamente esta descarga se continua
siendo suficimte la intensidad luminosa del rayo expiorador, hasta
que el elemento posee el potencial del anodo 5. 3i akora se liberan
nas electrones entonces el elemento se carga primero positivamente
respecto al anodo 5, pero los electrones liberados no se recogen por
sino que vuelven al elemento mosaico, pues éste posee un

el anodo 5,
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potencial mds elevado cue el anodo 6. De este modo se forma un estado
d% equilibrio. Si el rayo luminoso explorador na pasado mas alld del
correspondiente elemento, entonces por la emisidén de slectrones pro-
cedente de 1 se vaelve a carzar en conformidad c¢on la c¢laeridad de la
imagen én este punto hzsta gre comienza de nuevo la descarga por el
rayo luminoso explorador.

71 procedimiento descrito con referencia a la vdivula ilustrada en
la fig, 1 puede invertirse haciendo gue la imagen de 3 se prcyecte so-
bre el electrodo mosaico § y por el contr.rioc el ra?o luninoso explo-
rador, sobre el fotoelectrodo 1. ®n este caso las pasrticulas del mosai-
co se cargan durante ¢l tTieupo de zlmacennmiento por pérdida de fotoeleg
trones positivamente respecto sl potencial de reposo y el punto dpti=-
co-e¢lectirdnico de la imagen del punto del fotocatodo 1 alcanzado por
el rayo luminoso explorador descarga de nuevo las éartfculas hasta wn
potencial de reposb dado el caso negativo. La polaridad eléctrica de
las seiiales serd por tanto inversa a la antes descrita., For 1o demds
el proceso es completamente equivalente ul arribs descrito.

In luzar de los espejos inversores pueden tawbién emplearse dngu-
los de incidencia oblicuos. 1 dibujo de forma trapecial de la imagen
gsobre 1, que dard también una imegen de carga de forma trapecial so=
bre 5, puede compensarse entonces gracias a la incidencia oblicua de
la luz del rayo explorador. Naturalmente oue también pueden emnlearse
para eliminar el defecto trapecial todos los otros métodos dados en-
tre tanto a conocer. A ellos nertenece el empleo del principlo de la
inclinacidn de la superficie de la imacen ¥y del objeto respecto a la
lente de proyeccidn, el emplec de superficies reticulares 13 de Tor-

ma trapecial, por ejemplo de la superiicie del sector de un disco es-

4

U

piral como superficie reticular ¥y otros similares.

¥,
bl

Otra forma de ejecucidn del invento se ilustra en las figs. 2a y ob,

el

o

Como se desprende de la fig. #b en esta disposicidn los clementos
wosalco Ha se encuentran en las aberturas de ventanillas formadas por

la capa fotosensible 1. Ista dltimz es ocn cierto modo la superficie
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complementaria de la primera y podrie obtenerse por ejemplo mediante
fotogratis de la superficie mosaico S5a y fotoactivacion posterior de

dy e capa de plata obtenida por el revelado. La superficie complementa-~
ria 1 uasi obtenida es por tanto eldetricaumente una capa conductora con-
tinua, mientras qgue le superficie del mosaico 5z es discontinua. Los
dos electrodos son fotoeldctricamente activos por las caras vueltas una
a otra. El electrodo aspirsnte 5 en forma Ge una rejilla de fino zlam-
bre se encuentra en los espacios intermedios no transparentes entre
amnbas capas,

Como se ilustra en la fig. 22 el fotocatodo 1 estd unido a tierra,
mientras cve la rejilla de alambre 5 recibe por el contrurio una ten=-
sidn débilmente positiva mediante la bateria 7. Los 3 electrodos 1, Sa
v 5 estdn lo mds contiguos posible, pudiendo el reticuls 5 apoyarse
con preferencia en el mosaico 5a. Bl electrodo mosalco se ilugina por
la derecha mediante la imagen y el fotoeatodo 1 por la izquierds me~
diante el rayo lwuzinosc explorador.

Ll tamaiio de la vdlvula se determina por la finura de los elemen-

* tos reticulares y ¢l mimero de reticulos, haciéndose con preferencia
en este cuso la superficie reticular medisnte mdquinas de dividir. Se
puede sin embargo tambidn seguir el método de la granulacidn,

Wn el servicio de la vdlvula se realiza el siguiente proceso: Bajo
el influjo de la luz de la imagen se cargan los elementos del mosaico
en conformidad con ls cluridud de ls imuasen mds o menos positivamente.
Los fotoelectrones liberados se atraen por el ;nodo 5. La tensidn pre-
via de este electrodo se ajusta preferentemente de menera que los ele-
mentos corresnondientes a los puntos mas claros de la iumagen se car=
cuen precisamente al potencial del @znodo. Por el rayo luminoso exnlo=-
rador se liberan en el fotocatodo electrones cue vvelan hacia los ele-
mentos situados frente al punto precisamente explorado y de nuevo los
descargan. Los impulsos de tensidn originados en esta descarga se
transmiten de modo capacitivo por el anodo 5 al amplificador.

Cuando por efecto de la tensidn previa positiva del retienlo 5 la
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cual por lo demds no existe siendo adecuado el ajuste para los puntos

claros de la imazen o0 es extraordinariamente peguenta, una parte de los

Lef cctrones liberados en 1 por la exploracidn vuela hacia el reticulo,

sin emburgo por efecto de la gran intensidad del rayo luminoso explo-

rador llejan siempre tantog elsctrones a los elementos del mosaico que

los desczrgen, La capacidad entre los elewentos de mosalco 7 la red 5
es suficientemente grande gracias a la cefilda disposicidn, especial-
mente cuando el reticulo se apoya directamente en el mosaico.

Sezin otra forma de ejecucidn del invento se utiliza en la vdlwla
receptora de la imagen el conocido efecto de la capa de blogueo. Tn la
literatura se han indiczdo ya métodos para obtener una fotocédluvla con
capa de blocueo y aqui se presuponen conocidos,

“n la fig. 3a se ilustra una vdlvula receptora de la imagen que tra-
baja utilizando el efecto de la capa de blogueo. &L electrodo mosaico
estd formado en esta vélvula de modo que los elementos Ha del mosaico
se a@pliquen sobre uno de los l=zdos de un semiconductor 23 unipolar,
por ejemplo selenio u dxido cuproso, miatrus que el contraelectrodo
o4 metdlico y situado en la otra cara del semnlconuuctor, es permeable
a la luz, #n la superficie de contacto del semiconductor con los ele-
mentos del mossico se forma una capa Ge bloqueo 25, que s6lo puede
atravesarse por los clectrones en direccion del semiconductor al ele-
mento de mosaico, cusndo dicha capa se ilumina, Bl anodo 5 recibe ten-

sidn previa positiva por la baterfa 7 respecto al contraelectrodo o4

W3

unido a tierra, con un valor aproximzdo de 10C voltios,

Sobre la capa Ge mosaico Ha se proyecta la luz de la imagen. Fnton-
ces los elementos se cargan positivamente en conformidad con La clari-
ded de la imasen y los Zotoelectrones liberados se evacuan por el ano-
do H. TL rayo luminoso explorador a través del contraelectrodo 24 al-
canza por la lzguierda la capa de blo tveo y libera alli electrones,
que corren a btravés de dicha capa hacia el correspondiente elemento de
mosaico y lo neutralizan nuevamente, Bsta corriente liberada por el

rayo explorador se lleva como seilrl de imagen capacitivamente por el
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contraelectrodo 24 a la vdlwle amplificadora 10,

La fig %b presenta une variante de la disposicidn ilustrada en la

dfiz, 5a. Bl efecto de la capa de blogqueo se emplea aqui por dos veces,

una como en lz disposicidn antes descrita, en lz exploracidn (capa de
blogueo 25) ¥y luego también en la iluminacidn mediante la luz de la
imagen, Para este objeto sobre la cara del mosaico vuelta contra el
semiconductor 23 se aplica sobre el mosaico una capa 23' tal que en el
1imite entre esta capa y los elementos del mosaico se forme una segun-
da capa d¢ blogqueo ?25', gue en la iluminacidn por los electrones sdlo
pueda atravesarse en la direccidn del metal hacia el semiconductor. La
abertura de paso de los electrones se indica aqui en ambas capas de
blogueo mediante flechas, Sobre la capa 023' se encuentra el anodo 55
por ejemplo en forme amular. Los electrones liberados por la ilumina-
cidn de la imagen en el mosaico S5a atraviesan por la capa de blogueo
51 y llegan al anodo »5, La neutralizacidn de los elementos del mo-
saico y la obtencidn de la seilal de la imagen se¢ realiza copo en la
disposicidn segun la fig. 3a.

Puede también ser necesario dividir en conformidad con los eleman=
tos del mosaico la capa semiconductora 923! aplicada sobre los elemen-
tos de mosalco Sa. En este caso el anodo 26 debe construirse como re-

ticulo, como se indicu por trazos en la figura. La capa 23%' puede en-
tonces tomarse como la conexidn en paralelo de un zran mimero de cé-
lulas eclementales de capas de blogueo, las cuales estdn aisladas en-
tre si por unae cara, pero por la otra estdn unidas mediante el anodo
o5 v por &1 se encuentran a La misma tensidn previa ajustadca por la
bateria 7.

Una disposicidn ejecutada sezvn la fig., 3b tiene ia ventaja de que
no necesita montarse en el vacio.

Para hacer lo mis grande posible la capacidad entre los elementos
del mogaico y el contraelectrodo 24, la capa intermedia aisladora, ¥

la capa semiconductora 23 deben hacerse lo mis delgadas posible como

en las disposiciones anteriormente descritas, Puede lograrse aumentar
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mis la capacidad haciendo msyores los diversos elementos, Para que es-

te aumento no sea a costa del numero de puntos de laz imagen, se debe

€. {randar todo el electrodo de mosaico lo mismo que la imagen gue se ha
de nroyectar sobre dicho electrodo. Bl electrodo de mosaico con los ele

nentos agrandados puede fubricarse con preferencia mecdnicamente, abrien

do 0 rayando los elementos mediante maguinas de dividir sobre un:z czpa

convinua.

Otra posibilidad de restiblecer el equilibrio de carga de los eclemen~

tos de mosaico después de le exploracidn, se nulla en la de disponer
dicunos elementos sobre una base alsladora en zlto grado y después de

cadae periodo de la imagcen llevar a los elementos de mosalco nuevamen-

te mediante radiacidn los el ectrones necesarios pora su neutralizacidn.

ias ventajas de una disposicidn de esta clase se hallan en que los
clementos de mosaico se aplican sobre una capa aisladora que es fdcil
de obtenar y en contraposicidn a la capa semiconductora utilizada en
la disposicidn conocida al principio mencionada, posee en toda la su-
verficie del electrodo de mosaico las misanas propiedades aisladoras,
Adenrgs en el procedimiento de restablecer cl equilibrio de carga de
los elementos de mosaico por radiacidn electrdnica, se tiene la posi=-
bilidad de regulundo la intensidad de dicha radiacidn, adaptar la ob-
tenoidn del estado de equilibrio de los elementos de mosaico a la cla=-
ridad total de la imagen que se ha de transmitir,

En las figs, 4 y 5 se ilustran a titnlo de ejemplo algunzs dispo=-

siclones pura llevar a la prdéctica este procedimiento. Ios szignos de

referencia tienen aqui el mismo siznificudo que en las figuras anterio-

res. Ln estas disposiciones el rayo luminoso exylorador y la imagen
que se ha de transnitir se proyectan simultdneamente sobre el mosai-
co Sa. Zste mosalco se encuentra frente & un znodo 5, que por cjem-=
plo puede componerse de una tels metdlica dispuesta en seccidn truns-
versal no bien definida. Cualquier Tfuente adecuada de electrones, por
ejemplo una capa fotoeléctrica 1, se coloca frente al mosaico 5a. La

imagen luminosa entra vpor la lente 4 en la vilwvula, origindndose una
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proyeccidn exascta de la imagen 5 que se ha de transmitir, sobre el mo=
saico y al mismo tianpo por un espejo inversor o prisma 11 dispuesto
#cdrca de la lente se proyecta también con toda precisidn sobre el nmo=
saico unsz superficie reticular situads en 13, por puntos luminosos,
por ejemplo la superficie de la diviadn de un disco Nipkow. Mientras
que el contraelectrodo 5b del mosaico se encuentra directamente unido
a tierra por una resistencia 9 y ademds esta unido al amplificador 10,
el znodo 5 se encuentra a una tensidn previa de unos 100 voltios res-
pecto & tierra, adecuzda para la fotoemisidn y el fotocatodo 1 esta
unido a un grado parcial de esta tensidn previa. Se admite que el fo-
tocatodo 1 recibe luz uniformemente durante la emisidn. Bsta luz puede
irradiarse desde fuera. Sezun el invento es muy conveniente el deri-
var Spticamente la iluminacidn de 1 de la claridad existente del mosai-
co. La emisidn de 1 puede mediunte la iluminacidn zjustarse tan débil-
mente que entre dos exploraciones sucesivas sea precisamente capaz de
llevar & Sierra lus cargas nositivas mds endrgicas de las partimla
de mosaico alcanzadas por el punto explorador. Pero la emisidn de 1
se escoge por otro lado tan Gébil que las porciones alcanzadas por
los puntos mds claros de la imagen cedan mds electrones que las que
reciben de 1. Ia relacidn de las dos corrientes electrdnicas debe por
tanto corresnonder aproximadamente al mimero de puntos de la imagen.
Después de transcurrir el tiempo de almacenaje se encuentra por con-
giguiente sobre el mosaico 5a una imagen de cargs de la imagen lumi-
nosa 3 de tal naturaleza cue los nuntos alcanzados por la luz poseen
las cargas positivas mds fuertes y ésto en el caso limite, &e tantos
voltios como la bateria anddica 7, mientras gue las porclones oscu-
ras se mantienen al potencial de tierra por Intermedio de la radia-
cidn eleetrdnica por parte de 1. 51 ahora el punto de la imagen gue
ha de explorar se corre desde 1% sobre este mosaico, entonces los
puntos negros reciben los saltos ads fuertes de tensidn y siendo su-
ficientemente endrgica la iluminacidn se llevan muy cerca de la ten=

ri

sidn anddica 7 por el punto explorador. Los puntos negros corresponden
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por consiguiente a tensiones positivas de la rejilla de la vdlvula

16, mientras que los puntos bluncos experimentan sdélo peguefios au-

Angntos de tensidn en la exploracidn.

Es condicidn previa para el buen funcionamiento de una vilvula se-
cun la fig. 4 el que lu irradiacidn del mosalco con electrones de des-
cirsa sea lo mds uniforie posible. Una variante del tubo explicado
con un catodo incandescente se ilustra en la fig. 5, en gue el mosai=
co Ha recibe sus electrones de desaarga de un catodo incandescente 15.
Bste se sncuentra por detrds de una rejilla de mumiobra 17, que se
ajusta a la pequeliisima emisidn necesaria. 21 electrodo cilindriforme
16 v la cubierta 18' de 1la nared con el diafrazma perforado 25 unido
con ella forman una lente electrdnica, que en la bateria 19 se ajusta
a una distancia focal corta. Ia armadurs o cubierta parietal 18' re-
cibe por la bateria 7 una tensidn previa de algunés centenares de vol-
tios positiva respecto al catodo. Zn la bateria 20 pusde sjustarse la
tensidn previa del electrodo de maniobra 17.

4l modo del microscopio elccetrdnico se Torma una imasen ajustable
v agrandada del orificio de la rejilla de maniobra o del catodo sobre
el mosaico con un:a densidad de corriente fuertemente reducida y co-

rrespondiente &l aumento, .oy consizuiente si no hay iluminacidn decl

o

5 porticulas del mismo se ponen al potencial del ca=

| =
w

mosalico, todas
todio 16, ésto es al potencial de tierra, Ledisnte un orificio 21 y un
requeno espejo inversor colocado por detrds 22 se puede por una ima-
gen intermedia %' proyeetarse sobre el mosaico une imagen del objeto
3 por medio de la; lentes 4 y 4%, construyéndose y disponiéndose la
lente 4' de tzl modo que proyecte la estran;ulacidn mdxima del haz lu-
minoso sobre el espejo 27 como imagen de la lente delantera 4 ¥y vor lo

demds sobre el mosalco 54 proyecte exactamente la ima.oen intermedia 37,

TAIRINRATAI[I[IIINTIAIN
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La presente patente de invencidn comprende las siguientes
reivindicaciones:

1.~ Védlvula electrdnica para descomponer la imagen en el lado
del transmisor y producir impulsos eléetricos de la misma ima-
gen, caracterizada porque la descarga de las 1{neas se efectisa
por un punto luminoso mévil y los impulsos de descarga se llevan
a una instalacidn de transmisidn televisora.

2.~ Vidlvula segin lo reivindicado en el punto 1, caracteri-
zada porque la imagen que se ha de transmitir, se proyecta sobre
una fotvocapa continua, por la gue se proyecta una imagen elece-
trdnica sobre un mosaico celular, y porque este dltimo se descar=
ga mediante un punto luminoso movil.

3.- Vilvula segun lo reivindicado en el punto 1, y/o 2, ca=
racterizada porque la imagen luminosa se proyecta sobre un mo=-
saico celular, mientras que el punto luminoso mévil se proyecta
sobre un fotocatodo continuo y el punto de emisidn electrdnica
originado en el foco se proyecta mediante una 6ptica electrdnica
sobre el mosaico para su exploracién.

4.~ Vilvula segin lo reivindicado en el punto 1, caracterizada
porque la imagen recibida juntamente con el punto luminoso explo-
rador se proyecta directamente sobre el tovomosaico y los redduos
de carga positivos almacenados del mismo se descargan mediante
una radiacidn permanente de electrones que alcanza unitormemente
al mosaico y la cual se calcula de manera que la carga maxima
positiva de una parve del mosaico se descargue completamente en
el tiempo transcurrido entre dos exploraciones.

5.~ Vilvula segin lo reivindicado em uno o varios de 1los pun-
tos precedentes, caracterizada porque la iluminacidn se erectiia

con electrones de descarga mediante un catodo incandescente de

intensidad ajustavple, temperetura, rejilla de waniobra, en unidn
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con una lente 6ptico-electr5nica de menor distancia focal (mi-
¢roscopio electrénico) y la cual proyecta la superficie catddi-
ca fuertemente aumentada sobre el mosaico celulsr.

6.~ Vdlvula segﬁn lo reivindicado en uno o varios de los pun-
tos precedentes, caracterizada porque se montan dos superficies
policelulares, de las que una se moldea discont{nuamente y la
otra continuamente, de suerte que sus superficies foto-eldctri-
cas llenan los huecos entre las diversas celdillas de la primersa
placa y porque los soportes de las celdillas se irrsdian por dos
caras diversas con luz exploradora y de la imagen y ceden sus
cargas a un 4nodo comin.

7.~ Vdlvula segin lo re}vindicado en uno o varios de los pun-
tos precedentes, caracterizada porque los residuwos positivos de
carga de las partfculas del mosaico de una disposicién primaria
foto-celular se descargan mediante electrones que se toman de
un semi-conductor unipolar que actda como soporte del mosaico,
en el trayecto del foto-efecto de la capa blogqueadora bajo la
accidén de un punto luminoso exactamente ajustado y que explora
la superficie.

8e= Vilvula segin lo reivindicado en uno o varios de 1los pun-
tos precedentes, caracterizada porque las partfculas del moseaico
representan catodos de células pequeiias y separadas de la capa
bloqueadora, las cuales se encuentran aisladas por s{ mismas y
unidas a un dnodo comin semi-permeable a la luz, ilumindndose es-
tos catodos celulares por la imagen luminosa, y representando por
su parte anodos de una célula comin y de gran superficie de una
capa de blogueo, celula que es su soporte y sus electrones de
descarga se toman de esta capa blogueadore cuando la misma se al-
canza por detrds a través de un electrodo de toma semi-permeable
a2 la luz por un punto luminoso explorador.

9.~ Vdlvula electrdnica para descomponer la imagen en el lado

del transmisor y producir impulsos eléctricos de la misma imagene
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Segﬁn se describe y reivindica en la presente memoria descrip-
tiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompafian.
Consta esta memoria de 14 pdginas foliadas y escritas a

V4
maquina por una sola cara,

Madrid, a £2 de mayo de 1937,
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Fig. 3b




.. a3l Leie Jede LGS Thivs d0dL3 Hoja 3%,

10 Sa \ 26

Lr J
s o ESCALAVAR

1Lt

A Lttty




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



